_DATEN VORLAUFIGER MUSTER BTV 24/ R
LN N

THYRISTOREN K A
. G
. < 0
Dauergrenzstrom bei 8(} = 85C I'l‘ AV = 45
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom-Effektivwert IT RMS = 70
Hochstzuldssige periodische Vorwirts-
bzw. Riickwirts-Spitzensperrspannung UD R M
U 600...1400
RRM
Eritische Spannungssteilheit S¢ krit = 200 V/us
Kritische Stromsteilheit ST krit = 100 A/ps
Empfohlener Kiihlkdrper 56 253 (K 3)
ABMESSUNGEN in mm — 282
Gehéuse: JEDEC T0-65 L K
Die Anode liegt am Gehiduse. r G
Die Thyristoren werden mit 4 }% -
Zahnscheibe und Mutter ge- 38 3175
liefert. max .
Fir isolierten Einbau f 224
stehen Zubehdrteile 56 264 A . 9151 ] 1435 max
zur Verfiigung. max m
sw1? — l
GEWICHT 22 g _ 22 ) s
V4-28UNF || ||, max  MBX
T VX 720297
VALVO THYRISTOREN 2.81
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BTV 24/...R

SPANNUNGSGRENZWERTE
Hochstzuldssige -~ Héchstzuldssige Héchstzulassige
period. Vorwarts— period. Vorwédrts- Vorwarts- bzw.
bzw. Riickwarts- bzw. Rickwirts— Rickwirts-
Scheitelsperr- Spitzensperr-~ StoBspitzen-
spannungs spannung: sperrspannung: )
U U U
e M) = a0v u: BM)- s0v DSH 600 V
RwM 600 V R M goovy RSM 800 V
800 Vv 1200 V 1200 V
800 V 1400 V 1400 V
STROMGRENZWERTE
. < o
Dauergrenzstrom bei 8; = 85°Cs IT AV
Hochstzuléssiger DurchlaBstrom-Effektivwert: T RMS
Hochstzuldssiger periodischer Spitzenstrom: IT B M
StoBstrom-Grenzwert,
Scheitelwert einer sinusférmigen 50 Hz-
Stromhalbwelle, bei $; = 125°C: I, § ”
Grenzlast-Integral, t = 10 ms: Jreat
STEUERKREIS-GRENZWERTE und -KENNWERTE
Hochstzuldssige Rickwdrts—Spitzensteuerspannung: -UG M
Hochstzuldssiger Spitzensteuerstrom, t = 10 ps: IG X
Héchstzuldssige Steuerverlustleistung, Mittelwert: PG AV
- . o..
Untere Ziindspannung bei UD R M max und OJ = :25 Cs UGD
Obere Ziindspannung bei UD = 12 V und 8J = 25 C: UGT
Oberer Zindstrom bei Up = 12 V und 8 = 25°C: o

s $10 ms

BTV 24/600R
BTV 24/800R
BTV 24/1200R
BTV 24/1400R

45
70
500

800
3200

0,25
2,5
100

td

;-81 VALVO THYRISTOREN



BTV 24/...R

DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN, DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

DurchlaBspannung bei IT = 100 A und bJ = 25%C;s

. . . o
Vorwarts-Sperrstrom’ bei Ub W M max und OJ = 125°Cs

Rickwirts-Sperrstrom bei Ui ¥ M max und OJ = 126°C:
Einraststrom bei OJ = 25°C:

Haltestrom bei 8 = 25°C;s

Eritische Spannungssteilheit bei & = 125°Cs

J
Kritische Stromsteilheit
beim Einschalten auf IT = 100 A
mit Io = 500 mA und dI /dt = 1 A/ps:

Durchschaltzeit und Ziindzeit
beim Einschalten vor U, v M auf IT = 140 A

mit Ig = 200 mA, dIg/dt = 1 A/us bei 8, = 25°Cs

THERMISCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
——————— oV D IUENOCHAFTEN

Héchstzuléssige Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperaturbereichs
Warmewiderstand
zwischen Sperrschicht und Gewindestutzen:
zwischen Gewindestutzen und Kihlksrper,
mit Wirmeleitpaste:

Drehmoment-Bereich bei Befestigungs

UT < 1,6 v
In < 8 mA
In < 8 mA
IHT < 300 mA
In < 200 mA
Sy krit ® 200 V/us
S xrit = 100 A/us
tgr = 2 us
gt = 5 us
_ 0
8J = 125 C
8¢ = -55...4+125°C
Bing = 0.5 KN

Bihek= 02 KN
=1,7...3,5 Nm .

VALVO THYRISTOREN
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BTV 24/...R

X 73007

=1

80 - — 85
Grenzbelastungsdiagramm,+1116; 0\
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VX 300738
o T T
TsRMS [\ BRI
(A) Grenzkennlinie
N Itsm zur Auslegung
750 der Schutzeinrichtung, {1
A 50 Hz-Betrieb,
3:125°C
N
500 \\
~
7 .\
250 h
Py
Pt
0
0001 001 0 1 t(s) 10
2.81 VALVO THYRISTOREN
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BTV 34/...G
BTV 34/...H

INDUSTRIE - TRIACS

A
(Zweirichtungs - Thyristoren) ! A2
[c]
Hochstzulidssiger DurchlaBstrom,
. . < [
Effektivwert bei 0G = 7500 I,!| RMS = 55 A
Effektivwert bei OG =85C I'l‘ RMS = 45 A

Hochstzuldssige periodische

Spitzensperrspannung 3U.

DR M 600...1400 V

ABMESSUNGEN in mm

Gehduse: JEDEC T0-65 ol

Der Anschlu8 A2 38
liegt am Gehiuse
(Gewindestutzen).

Die Triacs werden
mit Zahnscheibe

305 min ﬁ% 3 75
plan

und Mutter ge- _‘f 224
: 151
liefert. "?nai" %35
Fiir isolierten EBin- max
bau stehen Zubehér- ‘
teile 56 264 A zur Sw17
Verfiigung. A § ;'":.:x
1/4 - 28UNF

'_viﬁsmTf
szl

GEWICHT 22 g

53 . VAI.W



BTV 34/...G
BTV 34/...H

SPANNUNGSGRENZWERTE 1)

Héchstzuléssige - Héchstzulidssige
periodische periodische
Scheitelsperrspannung: Spitzensperrspannung:
tUD WM™ 400 V tUD EM™ 600 V
600 V 800 V
800 V 1200 V
800 V 1400 V
STROMGRENZWERTE

Héchstzulédssiger DurchlaBstrom,
Effektivwert bei Vollwellenbetrieb,

bei 8¢ < 15%:

bei 8 = 85°C:

Hochstzuldssiger DurchlaBstrom,
Mittelwert bei Halbwellenbetrieb,
bei 8, = 85°C:

Hochstzuldssiger periodischer Spitzenstroms

Hochstzuldssiger StoBstrom,

Scheitelwerte sinusférmiger Stromhalbwellen
einer 50 Hz-Periode, bei BJ = 125°Cs

Grenzlastintegral bei t = 10 ms:

~

BTV
BTV
BTV
BTV

34/600 G,
34/800 G, H
34/1200 G, H
34/1400 G, H

= 55
= 45
= 21
= 300
= 350
= 612

1) aus Griinden thermischer Stabilit&t bei einem Gesamt-Warmewiderstand

Ben J/u

12.81
196

= 2 K/W3 bei héheren Werten muB $

J max

reduziert werden.



BTV 34/...G
BTV 34/...H

STEUERKREIS-GRENZWERTE und -KENNWERTE

Hochstzulissige Steuerwerlustleistung, Mittelwert: PG AV = 2 W
" Hochstzulédssige Steuerverlustleistung, Spitzenwert: G M = 10 W

Obere Ziindspannung bei Up = 12 V und 8 = 25°C

G positiv, A2 positiv gegen A1: +UGT = 2,5 V

G negativ, A? positiv gegen A1= —UGT = 2,5 V

G negativ, A2 negativ gegen Aiz -UGT = 2,8 V

. o

Untere Ziindspannung bei UD R M max und GJ = 125°C

G pos. oder neg., A2 pos. oder neg. gegen A1= zUGD = 0,2 V
Oberer Zindstrom bei UD =12 V und 8J = 25°

G positiv, A2 positiv gegen Als +IGT = 200

G negativ, 4, positiv gegen A,: -IGT = 200 mA

G negativ, A2 negativ gegen Alz -IGT = 200
STATISCHE EIGENSCHAFTEN
DurchlaBspannung bei tIT = 65 A und 6J = 25%: iUT < 2,1 V
Haltestrom bei 8; = 25°C: t1g < 200 mA
Einraststrom bei &J = 25%

G positiv, A2 positiv gegen Als IHT < 300 mA

G negativ, A, positiv gegen Ai: Ipr < 750 mA

G negativ, A, negativ gegen A, : Igp < 300 mA
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Kritische Stromsteilheit

bei +I, = 100 A, I, =1 A, dIG/dt =1 Afus: S1 krit = 50 A/us

s . . . 0 =
Kritische Spannungssteilheit bei 0J = 125 C: SU krit = + 200 V/ps
Kritische Spannungssteilheit im Kommutierungspunkt

. o

bei IT RMS = 45 A, UD = UD W M max’ sG =85 C,

fiir BTV 34/...G bei -dIT/dt = 25 A/ms: Sy krit = % 30 V/us

o i - . = +

fiir BTV 34/...H bei dIT/dt = 50 A/ms: SU krit £ 30 V/us

12.81

197



BTV 34/...G
BTV 34/...H

THERMISCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Hochstzuldssige Sperrschichttemperatur: 8J

Lagerungstemperaturbereich:

Wérmewiderstand

zwischen Sperrschicht und Gehduseboden

fir Vollwellenbetrieb: Bth J/6 v
zwischen Sperrschicht und Geh&useboden R
fiir Halbwellenbetrieb: nth J/G B
zwischen Geh#useboden und Kithlkérper: Rth G/K
Impuls-Warmewiderstand bei tp = 1 ms: Zth J/6
Drebmoment~Bereich bei Befestigung: HD
Max. Bohrungs-Durchmesser im Kithlblech: ¢
7262076.2
—_— 25°C 1
100 “-QJ'125°C
'l.
l
Mittelwert 1
b
(A) "N obere
7 Streu-
werte
]
50 4
I
/
LA
A
/X IDurchiafkenn-
0 linien [T T
V] 1 2 Ur(v) 3

12.81
198.

125 °c

-55...+125°%

0,6 K/W
1,2 K/W
0,2 K/W
0,08 K/W

1,7...3,5 Nm
(17...35 kpcm)

6,5 mm



BTV 34/...G
BTV 34/...H

F1 ®%2§
100 Grenzbelastungsdiagramm 85
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BTV 34/...G
BTV 34/...H

6 vD 7312311
HEENNEEEERNE
obere Ziundspannung Ugt
Uer o
v)
4
2
‘O
-50 0 50 100 9°C) 150
7262935
kritische Spannungssteilheit
ohne vo;an%eganggne Kommu-
2000 tierung in Abhdngigkeit von
der Sperrschichttemperatur 3
Su krit
(V/us)
1500
1000 N
unterer Streuwert
N
\\
500 \
N
N
0
0 50 100 3, (°¢) 150
12.81

200

ler
(mA)

400

200

vD 7312321
ALSCAN

IEEENEENAEAE
| oberer Ziindstrom Iy

-50 0 50 100 2,°C) 150

600

7262932

Kritische Spannungssteilheit in Abhangig -
keit vom Verhiltnis der angelegten zur

hochstzulassigen periodischen Spitzen-
SU krit {sperr paunungg, g =125°C P
{V/us) T‘
\
400
N
N
\\ unterer Streuwert |
N
200 A N
0
0 50 U 100
—ORM (o)
UDRM max



BTV 34/...G
BTV 34/...H

600 T T S anaill
1T
T T
I1srus Grenzkennlinie
(A) 2ur Auslegung der
A% Schutzeinrichtung
‘00 0J=125°C
lism
300
200
100 =
0
10-3 10-2 10! 1 t{s) 10
7,
| 200 1
{ :rs N max. Einschaltstrom
N Y Voltwellenbetrieb
150 T
N N 1
N N '-'3
100 ™ o \q"“so
—~ y (o)
N Ty 6 aima~
T =
I5oc PR I
50 —_——
0
10-2 10! 1 10 t(s) 102
100 F’-@-g-’ﬁ
L 1
N max. Einschaltstrom
Liay N Halbwellenbetrieb
(A)
N
N N «
50 TR s 45
NN Y 5°c.°C
e \6?;’5-1..‘.:\&,“.“ |
'\,,_'__L:::-. —
0
10-2 10-! 1 10 t(s) 102

12.81
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BTV 34/...G
BTV 34/...H

150 VD 731235 ,’50 - VD 731236
tp= 2'0 | Aussetzbetrieb Aussetzbetrieb
UdSy Vy=tpll oo VpstplT
I rus [T 9e=45°C It rus 95,=85°C
(A) 40ms (A)
— 100ms A\
T 1 e
100 — 200ms 100
400ms I ' =20ms
I~~~ L
1s — 40ms| ™~
2s : ml M4
A ms 1200ms
\ \-} N
N - ms :\§
50 50 é’s :
1 10 Ve () 100 1 L Vr (%) 100
© Yo B1227
LAY
(K/W) Impuls-Wédrmewiderstand
1
oY)
et\bﬁ.“.f‘
oS T o
Wl eI
\enD
LA i \lcﬁ'e 2
-
ol ] H
A -
=
L
0,01 ==
0,001
10-5 10-4 10-3 10-2 10-! 1 t(s) 0
12.81
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VORLAUFIGE DATEN

BTV 58/...R

Schnelle asymmetrische
(GT0 = Gate turn off) .

GT0 - THYRISTOREN

14
Hichstzuldssiger DurchlaBstrom,
Mittelwert IT AV = 10 A
Hochstzuldssiger abschaltbarer
periodischer Spitzenstrom IT RM = 25 A
Héchstzulissige periodische
Vorwdrts-Spitzensperrspannung UD RM = 600 bis 1000 V

10,3 45
max | max [*
1 36 |- v 1,3+ IC— v
ABMESSUNGEN in mm 28 59
’ } 3 min
Gehduse: Kunststoff, - I
JEDEC T0-220 o | 4 158
| 1 | max
Der AnodenanschluB ist IL______} __,'
mit dem metallischen !
Montageflansch leitend v ) _J .
verbunden. 3,5 max ] 51
nicht verzinnt | | max
Zur Befestigung stehen N BYA
Montageclips (56 363, ] § 127
56 364) und ggfs. Iso- 1,3+ min
lierscheiben (56 367, {;:’; !
56 369) zur Verfiigung. kbl a lG
i ->‘L-0,9max(3x) - |<-0,6
GEWICRT 2 ¢ LT I Py

2,54 254

7273583.4V1

Fir riickwirtssperrenden Betrieb ist eine Seriendiode, fiir riickwiirtsleitenden

Betrieb eine Antiparallel-Diode zuzuschalten.

VALVO THYRISTOREN

3.81
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BTV 58/...R

SPANNUNGSGRENZWERTE (bei Ugy = 0) BIV_58/600R  /850R  /1000R
Héochstzuléssige «
Vorwiirts~-Gleichsperrspannung: UD = 400 500 600 V
Hochstzuldssige periodische
Vorwiarts-Scheitelsperrspannungs UD WMS 400 600 800 V
Hochstzulédssige periodische ’ _
Vorwirts-Spitzensperrspannung: UD RM= 600 850 1000 V
Hochstzuldssige Vorwiarts-
StoBspitzensperrspannung: UD SM*= 750 1000 1100 V
STROM- und LEISTUNGS-GRENZWERTE
Hochstzulédssiger DurchlaBstrom, Mittelwerts IT AV = 10 A
Hochstzuldssiger
abschaltbarer periodischer Spitzenstrom: IT EM = 25 A
StoBstrom-Grenzwert,
Scheitelwert einer sinusférmigen 50 Hz-~
oc., = .

Stromhalbwelle, &J = 120°C: IT sM = 75 A
Grenzlast-Integral, t = 10 ms: 1Pt = 28 A%
Gesamtverlustleistung bei OG g 25°%C: Ptot = 65 w
STEUERKRE1S-GRENZWERTE
Héochstzuldssiger Steuerstrom,

periodischer positiver Spitzenstrom,

Sinus-Halbwelle, t = 10 ms: GFM = 25 A

period. negativer Spitzenstrom, t = 20 ps: IG RM = 25 A
Hochstzulissige Steuerverlustleistung,
Mittelwert, tav = max. 20 ms: PG av = 2,5 w
3.81 VALVO THYRISTOREN
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THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hochstzulédssige Sperrsciichttenperatur;

Lagerungstemperaturbereich:

Wirmewiderstand
zwischen Sperrschicht und Montageflansch:
zwischen Montageflansch und Kiihlblech,
mit Wirmeleitpaste:

mit Isolierscheibe 56 367 bei Clip-
befestigung, mit Warmeleitpaste:

KENNWERTE

Gate-Reststrom bei UGR = 10 V:

Obere Ziindspannung bei UD =12 V, OJ
Oberer Ziindstrom bei UD =12V, &

25%;
25°C;

J
DurchlaBspannung
bei IT =5 A4, IG

Vorwidrts-Sperrstrom bei UD max

Einraststrom 1) bei 5, = 25%C;

= 200 mA, 8, = 120°cC:
'y 8y = 120°C:

Eritische Spannungssteilheit

ohne vorangegangene Kommutierung
bei U = -5V, 8, = 120°C:

nach IT =5 A

bei be = -10 V und U

b max = 120°C:

» 8y

GRO

5¢ krit =

U krit

120

-40...4+150 °c

1,5

BTV 58/...R

°c

K/W

K/W

K/W

>

kV/us

kV/us

1) Unterhalb des Einrastpunktes hat der GT0-Thyristor transistorihnliche Ei-
genschaften mit stromabhingiger Verstdrkung, vgl. Kennlinie

VALVO THYRISTOREN

3.81
75



BTV 58/...R

SCHALTZEITEN

Einschalten von V) = 250 V auf I, =524

mit IG = 500 mA: Verzigerungszeit:

td < 0,25 s
Anstiegszeit: tr < 1,0 pus
Ausschalten nach IT = 5 A auf UD = 250 V
mit UGK =-10V, LG = 0,8 pH:
Speicherzeit: ts < 0,5 us
Abfallzeit: tf 0,25 s
ler
Igr =500mA  Up=250V
lor
RL=50
100°%
90
Iy
10%
0
— ity -+ 4 fe—
-Ug=10V VZ 710576 —P|tefe— s — vzom
3.81 VALVO THYRISTOREN
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BTV 58/...R

30 X 73007 75
Grenzbelastungsdiagramm ]
P Felrrus /It ay 1 3%
(-]
W) ! i - \ (°C)
6 y N )
\ \%
15 y, . Z [\e
i 2y 17 o H-NzH\C,
20 o 3 2 25 90
F- 4] 7 Z z
Iy y £
N
/ N \ \
.
/ > N
1 4 lr’h« N
] / N \
10 iy > 105
] 4 \
7V ~ox, W ™ NN
y N,
N NN
ALY
- \ -
NN, -
Ny
0 ] 120
0 25 50 Iray (A)  10f25 50 75 100 9,(°C)125
100 T Lioms
1 1 1T T 11T
1 T T T
1 Abschaltbarer Strom
1 bei induktiver Last
(A) J6=80°C
\\ ~N R
0 \\ "0,,
Sy
N
N
N
N N
\\ N
~\
1
10 102 10° dup/dt (Vips) 104
VALVO THYRISTOREN 3.81
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BTV 58/...R

10 ———mme et 7
Durchlafkennlinien, +
Uy obere Streuwerte von Uy 1
1\ 3,=25%C 1]
T TH
-t ot
=200 ma |
1 ]
200 mA ]
1A T3
0,
A} 1 10 Iy (&) 100
/Einrﬁst-
10 A eun VX 1300745 e
. 7 — T T7117
T 71 1T 111171
" 1y Abschaltbarer Strom
(A) bei induktiver Last,
7 Ugr = 10V, 95=80°C
03 / % [ 11
/ b Einrast- dUp/dt=100 V/us
y punkt
200
// 500V
0 — 10 ﬁ’-s
I V4 1 kVips
] y I
[3=25°C 3)=120°C 2 kViys
/
T
003 / 3 S kVius
/ i
10kV/us
001 1
1 2 ] 10 Iy/lg 20 100 200 500 1000 Up(V)
381 VALVO THYRISTOREN
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BTV 58/...R

L7, 600 — - 2 7300746
3 SRR J:!; T
i SO ISR
ey LI T 0 U 0T 1L
Yor Obere INERREE Lrrr
) Ziindspai (mA) ‘
- .’-f
“=t 4y
- el
2 400 :
-~ _ - I‘-L—L« 4i
- :
NG
N
! 200 N
1IN
!
N\
0 - [}
-50 0 S0 100 3 (0150 -50 0 S0 100 9, (%) 150

3 z 3fs_s
t
(ps) Schaltzeiten Iy=5A B
SN bei ohmscher Last Ugr=10V
SN Rg=0Q
. Y Lo =0,8uH
- ts
- el oy
tet=t=T"T"] P~y ]
\\\\ —‘__,—"
03 N R —~—
oy annl I~
\~\
™
(R}
-25 [] 25 S0 75 100 g, (*C)125

VALVO THYRISTOREN 37891



BTV 58/...R

10 — 23
1 (A)
1 (ps) - ﬂ
B ] //
negativer Gatestrom, N /
Speicher- und Abfall-
zeit bei ohmscher Last Y4
]1 =SA
1 Ugr =10V N
§G= 25°C — - N
15
- ]
et \\
N
N
0,
o0 1 10 Rg (Q) 100
100 IIllIlzm 10 1 o s i
T 117 M 1 11
1T 11171 1 T T 1117
Ior iver Gatestrom__| 1 | | Speicherzeit
. bei ohmscher Last, > | und Abfallzeit
(A) Iy =5 A (ps) | | bei ohmscher Last,
Rg=0 Q l 1y =5A
30 Lg=08pH 3 Re=0Q
96=25°C I'1Le=08pH
} [ 9%=25°C
10 1 X
<
2 \
Pl N\ Nts
A \ =~
3 i af 03
»s .
7 NN Y
\\
empfohlener empfohlener
Bereich fiir Ugg Bereich fir Uggr
1 L1l o SN
1 10 Ugr(V) 1 3 10 Uggr(V)

3.81
80

VALVO THYRISTOREN



BTV 59/...R

Schnelle asymmetrische GT0 - THYRISTOREN A m K
G
15

(GTO = Gate turn off) °

Hochstzuléssiger
DurchlaBstrom, Mittelwert I‘I‘ AV < A
Héchstzuldssiger
abschaltbarer periodischer Spitzenstrom I!!l RM = 50 A
Héchstzuldssige
periodische Vorwiirts—Spitzensperrspannung UD BEM = 600 bis 1000 V

ABMESSUNGEN in mm

Gehduse: Kunststoff mit Metallboden, T0-238 AA

Alle Elektroden sind vom metallischen Geh&useboden isoliert.

le————— 38,6 max —————
4,83
4677 il 12 98
— 4—3'23 (2x) l‘-méx—.*max
]
/ I
16 K
176 } I ~ 217 I
max QJ = max
. LA
[(mm)) —D
[ X3
min
[e—20,8 max—s| —-l re— ,3“3,,
e——30,1+0,1 vX 720311

Fir riickwirtssperrenden Betrieb ist eine Seriendiode,

fiir riickwirtsleitenden Betrieb eine Antiparallel-Diode zuzuschalten.

VAIVD
133




BTV 59/...R

SPANNUNGSGRENZWERTE  (bei Ugy = 0) BIV_59/600R
Héchstzulidssige

Vorwidrts-Gleichsperrspannung: UD = 400
Hochstzuldssige periodische
Vorwidrts-Scheitelsperrspannung: UD WM = 400
Hochstzuldssige periodische
Vorwirts-Spitzensperrspannung: UD RM = 600
Hochstzulidssige Vorwdrts-

StoBspitzensperrspannung: UD SM = 750

STROM- und LEISTUNGS-GRENZWERTE

Hchstzuldssiger DurchlaBstrom, Mittelwert,

= < 66%Cs
tav = max. 20 ms, QG = 66 C:

Hochstzulédssiger
abschaltbarer periodischer Spitzenstrom:

StoBstrom-Grenzwert,

Scheitelwert einer sinusfdérmigen 50 Hz-
Stromhalbwelle, 8 = 120°C:
Grenzlastintegral, t = 10 ms:

S

Gesamtverlustleistung bei GG 30°C:

STEUERKREIS-GRENZWERTE

Hochstzuldssiger Steuerstrom,

periodischer positiver Spitzenstrom,
Sinus-Halbwelle, t = 10 ms:

periodischer negativer Spitzenstrom,
t = 20 ps:

Hochstzuldssige Steuerverlustleistung,
Mittelwert, tav = max. 20 ms:
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THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Héchstzuldssige Sperrschichttemperaturs
Lagerungstemperaturbereich:
Wirmewiderstand

zwischen Sperrschicht und Geh#@useboden:

zwischen Gehiuseboden und Kiihlblech,
mit Wirmeleitpaste:

KENNWERTE

Gate-Reststrom bei UGR 10 V:

Obere Ziindspannung bei Up = 12 V, 3, = 25°:
Oberer Ziindstrom bei UD =12V, & ==25°C:

J
DurchlaB8spannung o
bei I, =10 A, I, = 0,5 A, §_ = 120°C:
T G J
Vorwidrts-Sperrstrom o
bei Ub max und &J = 120 C:
Einraststrom 1) bei 8 = 25°:

J

Kritische Spannungssteilheit
ohne vorangegangene Kommutierung
bei Uy = -5V, 8; = 120°C:

nach IT =10 A

bei Uéx -10 V und UD max

)y 8y = 120°C:

Isolationsspannung System / Gehduseboden:

BTV 59/...R

th G

Ben G/K

Iero

U krit

U krit

isol rms

120

%

~40...+150 °¢

1,5

0,5

1,0

1,5
200

2,0

10

1,0

2,5

K/w
KW

<

kV/us

kV/us

kV

1) Unterhalb des Einrastpunktes hat der GTO-Thyristor transistorihnliche Ei-

genschaften mit stromabhiingiger Verstiérkung.

5.83
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BTV 59/...R

SCHALTZEITEN
Einschalten von UI; = 250 V auf IT =10 A
mit Io =1 As Verzigerungszeit: ty < 0,3 s
Anstiegszeit: t. < 1,5 ps
Ausschalten nach IT =10 A au{ UD =250 V
mit Ugg = -10 V, L = 0,4 uH ): Speicherzeits t, < 0,6 s
Abfallzeit: tf < 0,25 s
1) jncl. Streuinduktivitit
lor - —
lge = 1A Up=250V 0 —
R =250
lor
~Ug=10V vZ 7105763

MO0554
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VX 7301199
Ur - Durchlafkennlinien,
(v) obere Streuwerte von Uy
10
5
3,:25°C
lG’ frsanport=t]
2| 500ma -
1AL |3, 120
mA =11 =
Smu//
i 10 Iy (A) 100
40 [ X 73 01204 60
P - 3 3%
(w) - (°C)
) > 70
3
30 157 y, NNz,
L) N A 80
22, N? Z
28 NE, £\ %
[ 17 K :
& A 90
20 F=4] y ’r\/lg
y y NC
JiVd'/, : S
*/ \
/(// S WA N 100
N
10 A 250 T TS NAN
\\‘V N N
| R WA 110
Grenzbelastungsdiagramm L TSSINN
Fzlrrus/Iray o
JATTITTITT 20
0 5 10 I (A DS 50 75 100 3, (°C) 125
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X230202

IEEREERENE

TTITTTTTTT

Uer

obere Zindspannung

)

138

0 S0 100 3.(°C) 150

600 X 220203
lor
(mA)
“ oberer Zundstrom
400
200
N
-
0
-S0 S0 100 9, (*C) 150



BTV 59/...R

100 T X2
Abschaltbarer Strom
It bei induktiver Last,
) S Ugr :ISV
S,
\~~ 2 C
ny \
10}
"
N
~
NS -
\\ \~~ 2
™
! 4
10 10? 10° dup/dt (V/ps) 10
100 v am enm e T
I - —] Abschaltbarer Strom
T - bei induktiver Last,
(A) = R= 10V
N. G
N ‘b,\
' NN N
NN ' &
\.‘::'n 2’%
10
,200,. N
1 2 )
10 10 10° dup/dt (V/ps) 10
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10 P
Zino =
(K/W)

Impuls - Warmewiderstand

1 u =e8

10 10°¢ 103 107? 10" 1t 10
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BTV60/...R

Schnelle asymmetrische GTO - THYRISTOREN A K
(GTO = Gate turn off)

G
Hochstzulédssiger DurchlaBstrom; Mittelwert IT AV = 25 A
Hochstzulissiger
abschaltbarer periodischer Spitzenstrom IT RM™ 120 A
Hochstzuldssige
periodische Vorwdrts-Spitzensperrspannung UD RNM= 850 /1000 / 1200 V

ABMESSUNGEN in mm

Gehduse: Kunststoff mit Metallboden, T0-238 AA

Alle Elektroden sind vom metallischen Gehduseboden isoliert.

38,6 max y
4,83
w67 ™ 121 98
—- 4—2';:7, (2x) rmax—’¢max
1
e |
} oD —>
G
176 2N i R
max - max
A
l N [imm)) —
g40
la—— 20,8 max — —’l *,%‘azx
re— 30,1+0,1 vX 72031

Fiir riickwirtssperrenden Betrieb ist eine Seriendiode,

fiir riickwirtsleitenden Betrieb eine Antiparallel-Diode zuzuschalten.

s vawn




BTV60/...R

SPANNUNGSGRENZWERTE (bei Usk = 0) BTV 60/850R /1000R  /1200R
Hochstzuldssige
Vorwérts-Gleichsperrspannung: UD = 500 650 %0 V
Héchstzuldssige periodische
Vorwérts~Scheitelsperrspannung: Ub WM™ 600 800 1000 V
Hochstzulidssige periodische
Vorwirts-Spitzensperrspannung: UD BEM= 850 1000 1200 V
Hochstzuldssige Vorwarts-
Sto8spitzensperrspannung: UD SM*= 1000 1100 1300 V
STROM~ und LEISTUNGS-GRENZWERTE
Hochstzuléssiger Durchla%strom, Mittelwert,
. 0., =
tav = max. 20 ms, bei SG- 70°C: IT AV = 25 A
Hochstzulidssiger
abschaltbarer periodischer Spitzenstrom: IT RM = 120 A
Sto8strom-Grenzwert,
Scheitelwert einer sinusformigen 50 Hz-
Stromhalbwelle, 8J = 120 C: IT sM = 150 A
Grenzlastintegral, t = 10 ms: S12at = 112 A%
Gesamtverlustleistung bei $ g 25%C: P, = 120 W
: G tot

STEUERKREIS-GRENZWERTE
Hochstzuldssiger Steuerstrom,

periodischer positiver Spitzenstrom,

Sinus-Halbwelle, t = 10 ms: I = 35 A

GFM

periodischer negativer Spitzenstrom,

t = 20 ps: IG BAM = 50 A
Hochstzuldssige Steuerverlustleistung,
Mittelwert, tav = max. 20 ms: PG AV < 10 W



BTV60/...R

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hochstzulidssige Sperrschichttemperatur: 9J = 120
Lagerungstemperaturbe;eich: as = -40...+125 °c
Wiarmewiderstand

zwischen Sperrschicht und Geh#useboden: Ryo6 = 0,8 K/W

zwischen Gehiduseboden und Kiihlblech,

mit Wirmeleitpastes Ry 6K = 0,3 K/W
KENNWERTE
DurchlaBspannung °

bei IT = 20 A, IG = 0,5 A, eJ = 120°C: UT < 2,2 v
Vorwdrts-Sperrstrom o

bei UD max und &J = 120°C: ID < 5,0 mA

. 1 . [
Einraststrom ~) bei 8; = 25°C: Igp = 5 A
Obere Ziindspannung °

bei UD =12V, SJ = 25 C: UGT = 1,5 v
Oberer Ziindstrom °

bei qD =12 V, &J = 25 C:s IGT = 500 mA
Gate-Durchbruchspannung

bei IGR = 1 mA: U(BR)GR > 10 v
Kritische Spannungssteilheit

ohne vorangegangene Kommgtierung

bei Uy, = -5V, 8; = 120°C: Sy krit = 10 kV/ps

nach IT = 60 A o

bei Upy = =10 V und Up o max! ¥3=120°C: Sy = 1,0 kV/us
Isolationsspannung System / Gehduseboden: Uisol rms > 2,5 kv
1) Unterhalb des Einrastpunktes hat der GTO-Thyristor

transistordihnliche Eigenschaften mit stromabhéingiger Verstirkung.
11.85
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BTV60/...R

SCHALTVERHALTEN
Einschalten bei ohmscher Last Me8schaltung induktive Last
von UD=250 V auf IT=50 A Usat p
. T 0
mit IGFM—2,5 A bei 3J=25 Cs
Verzogerungszeit td < 0,5 us
Anstiegszeit tr < 2,0 ps 7\ . -
ARG
Ausschalten bei induktiver Last Ub max
von IT=50 A auf UD 2ax
mit L, £ 0,5 pH, Lg & 0,23 pH
und UGR= 10 V bei 3J=25 C:
Speicherzeit ts < 1,0 us
Abfallzeit te < 0,3 us
-y,
negativer Gate- bat G
Spitzenstrom IGRM( 25 A 1 Mo
E Streuinduktivitédten
** min.GT0-Einschaltdauer (us) = Rg (”) x Cq (uF)x 5
Einschalten Ausschalten
IGFM M1433
Io4—
t
Ip
90% <
—>ltgle—
tf
10% o, =
t b
t U U
(BR)GR GR
! ]
A
M1434




BTV60/...R

VX 73 01476

I [ Abschaltbarer Strom [] [
(A) | bei induktiver Last, [l [

Ug=10V, Lg S 05pH, Ls S 0.25,H
200 |9 2120°C, AU fdt =1,/

|
du/dt =300 V/pg l

100 S00V/ g
1000V/ps
1
50 2000V/usT T
1]
5000V/us
20— 10000vzps LI
10
S
2 BTV 60/ 850R{
BTV 60/1000R1
BTV 60/1200R
100 300 1000 Ug (V)
60 - A \ \‘ l VXT3 01168 o,
N Grenzbelastungsdiagramm 1.1 N
F=1 /1 ' I
W) TRus/ 11 ay 4 A .g )
e
A & 80
7z, \\‘
NS
1,574 ,/ % \\7};—
\ -
40 221/ ACANA K 88
A7 / <./ A
284 A N
/ <IN N 9%
vy 7Y z” N
. N\ \
JINA'S ,/ N I‘\‘ \
5, N A\
(ZHRAN
2 7 N NBVAY 104
TS NA
/ N2Ay, \\ \
D N
T Q:Q 2
] QN\\. VH
\ 4
N
o L1 120
0 5 0 15 20 Iy plA125125 50 75 100 9, (°C) 125
11.85

151



BTV60/...R

N

20 (—a VX 73 0146
T TTTo
Ur DurchlaBkennlinien,
) obere Streuwerte von Up
10 -
H
—/
w=51
9,=25°C
15=0,5A
21"
05A |L15A
A 9, =120°C
1 | 111
5 10 20 S0 100 I7(A)200
3 VX 73012021 10 VX 73 0147
TITTTITTTTITT
TTTTT U] 1
Uor obere Ziindspannung o7
) bei Up=12V (A) oberer Ziindstrom
bei Up=12V
2 L
\\ 1 \\
-
.
1 N ;‘\
N
\\\
0 . 0,1
-50 0 S0 100 3, (°C) 150 50 50 100 9, (°C) 150



BTV60/...R

VX 73 01
1000 Abschaltbarer Strom s
Iy bei induktiver Last,
(A) Ugr=10V, L2 05 pH
Ls$0,25pH, 9, =120°C
dUp/dt = I1/Cs
100
\‘
NN
™
10 2 3 4
10 10 107 dUp/dt (V/ps) 10
10 VX 73 01462
Zipg
(K/W)
Impuls -Warmewiderstand
1
’4 N
L1
4 1
10 3
—!
A
10754
107
10-5 107* 107 107 10! 1 tls) 10

11.85
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VX 73 01494
L T IIITIL |
E |___Verlustenergie beim Abschalten
(mJ) ____lﬁ =05A, Ugp =10V, Uy 2600V
LgS0,5pH, Ls30,25 uH, 9, =120°C] v
| dUp/dt = 11/Cs AONLAN T
c’l'“ '\QQ 'QQQ S
\)‘('\ b 1A "‘) ““Q\\}
10 S // 1 AN
s i QQ\“Qs
)
//1 < .o 4
ﬂ'/ /’
T A LA
¥
pal)d
v
AL~
1 d
1 10 100 Iy (A)



BTV70/...R

Schnelle asymmetrische GTO - THYRISTOREN A K
(GTO = Gate turn off)

G
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom, Mittelwert IT v < 15 A
Hochstzuldssiger
abschaltbarer periodischer Spitzenstrom IT RM™ 50 A
Hochstzuldssige
periodische Vorwiirts-Spitzensperrspannung UD RM= 850 /1000 / 1200 V

ABMESSUNGEN in mm

Gehduse: Kunststoff mit Metallboden, T0-238 AA

Alle Elektroden sind vom metallischen Geh&useboden isoliert.

38,6 max y
483
P B 643 120 _ g 98
— ‘-5:27 (2x) r’ma‘ max
|
/. 1
T D o —
G K.
176 _ | _ 217 I
max Q/ T max
A
N [imm) — D
N 40
[e—-20,8 max——i ——l "—,3,‘;
he—— 30,140 vx 72031

Fiir riickwirtssperrenden Betrieb ist eine Seriendiode,

fir riickwirtsleitenden Be'trieb eine Antiparallel-Diode zuzuschalten.

11.85
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BTV70/...R

SPANNUNGSGRENZWERTE (bei Ugg = o) BTV 70/850R /1000R  /1200R
Hochstzulassige
Vorwirts—-Gleichsperrspannungs UD = 500 650 750
Hochstzuldssige periodische
Vorwirts-Scheitelsperrspannung: Uh WM™ 600 800 1000
Hochstzulédssige periodische
Vorwdrts-Spitzensperrspannung: Ub RM= 850 1000 1200
Hochstzuléssige Vorwdrts—
StoBspitzensperrspannung: UD sM*= 1000 1100 1300
STROM- und LEISTUNGS-GRENZWERTE
Héchstzuldssiger Durchla%strom, Mittelwert,
. o
tav = max. 20 ms, bei SG= 60 C: IT N 15
Hiochstzuldssiger
abschaltbarer perjiodischer Spitzenstrom: IT EM = 50
StoBstrom-Grenzwert,
Scheitelwert einer sinnsgarmigen 50 Hz-
Stromhalbwelle, eJ = 120 C: IT SM = 100
Grenzlastintegral, t = 10 ms: flzdt = 50
. . < o _

Gesamtverlustleistung bei 8G = 25 C: Ptot = 60
STEUEREREIS-GRENZWERTE
Héochstzuldssiger Steuerstrom,

periodischer positiver Spitzenstrom,

Sinus-Halbwelle, t = 10 ms: I = 25

G FM

periodischer negativer Spitzenstrom,

t = 20 ps: IG RM = 25
Héchstzulédssige Steuerverlustleistung,
Mittelwert, tav = max. 20 ms: PG v = 5



THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hochstzuléssige Sperrschichttemperatur:

Lagernngstemperaturb;reich:

Wirmewiderstand
zwischen Sperrschicht und Gehiuseboden:

zwischen Gehduseboden und Kiihlblech,
mit Wdrmeleitpaste:

KENNWERTE
DurchlaBspannung °

bei IT = 10 A, IG = 0,5 A, SJ = 120 C:
Vorwérts-Sperrstrom o

bei UD max und SJ = 120 C:
Einraststrom 1) bei 8, = 25°%C:
Obere Ziindspannung o

= 25 C:

bei UD =12V, §

Oberer Ziindstrom o
bei UD =12 V, SJ = 25 Cs
Gate-Durchbruchspannung

bei IGR = 1 mA:

dJ

Kritische Spannungssteilheit

ohne vorangegangene Kommgtierung

bei UGK = -5V, 6J = 120 C:
nach IT =20 A °
bei UGK = =10 V und UDRH max’ 8J=120 C:

Isolationsspannung System / Geh#useboden:

BTV70/...R

L = 120
8g =  -40...+125
Rth G = 1,5
Beh 6/x = 0,3
Up < 2,3
I, < 5,0
IHT = 1,5
UGT = 1,5
= 300
U(pR) 6 R > 10
50 krit = 10
50 krit = 1,0
isol rms > 2,5

1) Unterhalb des Einrastpunktes hat der GTO-Thyristor
transistorihnliche Eigenschaften mit stromabhéngiger Verstédrkung.

K/W

K/W

»

kV/us
kV/us

kV



BTV70/...R

SCHALTVERHALTEN

Einschalten bei ohmscher Last
von UD= 250 V auf IT= 10 A

. + 4
mit IGFM_l,S A bei \‘)J—25 Cs

Verziogerungszeit td < 0,3 us

Anstiegszeit t. < 135 ps

Ausschalten bei induktiver Last
von IT=10 A auf UD ax
mit L £ 0,5 uH, Lg £ 0,25 uH

. 0

und Usp= 10 V bei SJ-25 C:
Speicherzeit ts < 0,6 pus
Abfallzeit tf<0,25 us

negativer Gate-
Spitzenstrom IGRM< 10 A

Einschalten

MeBschaltung induktive Last

Y

M1433

10%

U,

bat G

Ausschalten

M143%

% Streuinduktivitat

G 7 T
U(er) 6 » “t;n
AR

M1434
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BTV70/...R

100 VX 73 01495
I
< (A dUp /dt = 70V/ps
100 V/ps
200073
30 S00V/ps
1kV/ps
SkV/us
10
Abschaltbarer Strom
bei induktiver Last;
Ugg=10V, Lg205pH.
Ls$0,25¢H,
9,=120°C, dUy /dt = L/,
3
BTV 70/ 850 Rt+——
BTV70/1000R
BTV70/1200R:
9 L 11
100 200 500 1000 Ug (V)
- X 7301204
./ \
A \
/ 4)
157 4 \?
[
13, / A \C.
, / A\S
22/ / NG Ca
28] /] s Z\%
i / y 4 N
[ /] / o
e Y17 7 N
II/ /I/ AN A \
/ =
/A AR ANEL
1/ EgEL ANAN \
I( \ N N
I STy - SA VAN
N < \
Grenzbelastungsdiagramm = - :\\
T F=lirms/trav n ;‘ \
[TT171 s
5 © 0 Iy (A) 1525 50 75 100 9,(°C)125
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BTV 70/...R

20 o T VX 73 014
Uy Durchlaf3spannung,
(V) obere Streuwerte
10
S
3,= 5%
15=05A T
2 1A [t -
05A <]
1A 9, = 120°C
, Ll
1 10 Iy (A) 100
VX 73012021 VX 73 01464
3 EEEEEEEEEE 1000
TTTTTITTTIT I
Yot obere Ziindspannung ( GAI)
) bei Up =12V m oberer Ziindstrom| |
bei Ug=12V
\\
N
2 N
N
. N
S 100
A
1 N :
N
0l : s 10
-50 0 50 - 100 3 (°C) 150 -50 S0 100 9, (°C)150
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100 VX 73 01477
I -
‘A) ~] ~ J < ’ov
\~‘~. \\‘~
Sy
10 \\\ \\\\

Abschaltbarer Strom
bei induktiver Last,
Lg=05pH, LS 0,25uH,
9y =120°C
dUp/dt = I1/Cs

1
10 10? 10°  dUp/dt (V/ips)  10°
20 VX 73 01472 12’5 VX 73 01473
Igam Tgey bt
(A) (A) 7
10
15 /
/ .
15
/
A
10 3 A
-
l O 5
T LA Spitzenwert des Reverse- | |
4 Spitzenwert des Reverse- ::r— Gatestroms bei verschiedener _ |
Gatestroms beim Abschalten[ 1] Gatespannung, oberer Streuwert._|]
5 von Iy bei induktiver Last, H— Ir=10A, Ig=05A
oberer Streuwert. - C0LuH & =100
Uge =10V, I;=05A, 7 25 bo 0 e T
Lg =0.4pH, 9, =120°(
0 0
0 020 30 40 LMAS0 0 5 10 Ugtv) 15

11.85
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10 VX 73 01465

VX 73 01466
N S O O O 10 T T TTT]
]Schalfzeifen (obere Streuwerte) ISpeicher zeit
f Up 2 250V, I7=10A, I5 =054 t T—Jund Abfallzeit
(ps) Ugz=10V, Lga 0,4 pH (ps) N bei induktiver Last,
t obere Streuwerte
Ir=10A,Ig=05A, — |
I |ig-04ph, 3,2 25%C
3 3 I
\ \
N t
\\~_ X \‘J
te «
1 1 \
[ A n
T A
1 N
- N
pi N
L - N
03 - —:— 03 ™ N
_’—”’ B 'd NN ff
empfohlener
Bereich fir Ugs
0'1 0'1 I Y
-50 0 S0 100 9;(°C) 150 1 3 10 Ugg (V)
10 X 7301205
Ziho
(K/W)
Impuls - Warmewiderstand
1 =
P
=
Bat
/4”
01 v
]
Z
001 -
10°° 107 T 107? 10! 1 t(s) 10
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3 VX 73 01488

(mJ)

2
AN

03 oA

/ A Verlustenergie beim Abschalten
Ig =054, Ugg =10V, Up £ 600V

LgS0.5 pH, L5 50,25 uH, 3, =120°C

R, \y / dUg/dt = I1/Cs

AN

01

1 3 10 30 Iy (A) 100

VX 73 01489

[TTTTTTT
| |relative Verlustenergie
beim Abschalten,
[ {normiert auf ¥,=120°C

¥

Erel

05

0 50 100 9 (°C) 150




